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DESCRIZIONE

E' stata realizzata per i sistemi con CPUT9 - IPUJ19M una nuova

piastra di memoria dinamica da 64K byte RA@@B€, nome commercia-
le MEM 2364. (nel taglio di memoria massimo).

Questa nuova piastra di RAM di formato standard & realizzata su
circuito stampato multistrato (a 4 strati e ¢ tracce) e ha fun-
zionamento autonomo cioé non pud pilotare una eventuale Slave.

Le prestazioni e vantaggi che si ottengono ccn questa RAM da
84K sono i seguenti

1) Aumento dei posti piastra disponibili in cassettiera in quan
To pud sostituire 2 RAM tipo Master pild una RAM tipo Slave
(16K + 16K + 32K = 64K).

2) Introduzione del "Bit di parita'", 1 bit per ogni byte, memo-
rizzato su 4 componenti RAM riservati. (opzionali)

3) Selezione dei due banchi di memoria (1° banco e 2° banco) pre
senti nella piastra con meccanismo START-~STOP con risoluzione

ogni 4K byte per tutta la mappa di memoria da @¢@8 a FFFF.

4) Possibilita di montare per ogni banco componenti di RAM da 4K
bit (tipo 4027) oppure componenti RAM da 15K bit (tipo 4116)
per ottenere piud tagli di memoria.

5) Montaggio degli zoccoletti per i componenti di RAM ( per so-
stituzione in Field)e di interruttori tipo dip-switchs per

impostare la selezione, bit di paritd pres:ante/assente»UC-DMA

e tipo di componente RAM usato.
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- JNOMENTLATTURA
RIFZRINEILT FPUNZI0NT CHE RTALIZZTAINO
1 | LbO-134 1° P Zomponenti RAM cer i1 Hit di
Darizta modulo 1°
2 | MDO+94 1°0+1°15| Componenti RAM del modulo 1°
3 1L.32-L76 2°P | Componenti RAM ocer il bit di
sarit moduleo 2°
4 | MB2+75 °0#2°73 Zomponenti RAM del modulo 2°
5 | Parity check, Posiz, L232-~340 Camponenti spzionali zer il
Multiplexsr Posiz. 376 | 5it di parita ‘modulo 1°-2°),
& | DIP=3WITCHS posiz. B53-B42 10 intarruttori cer iadirizzamentod
modulo 1°
7 " " " B38-B22 10 interruttori per indirizzamento
modulo 2°
3 " " " Fa22 1 interruttore per abilita-
. . / -
zione pariti {mod.12=-2°),
£l " " " R24 4 iaterruttsri Der zelezionare 11 ti
20 di componente IAM usato, da 4K/1
ocpure da 15¥/1 ger 11 modulo 1° e 2°

10

interruttsri per zatilitazione
JC-DMA,mizni iiagnosi sul funzicona -
mento ~irsiicaria 2113 pariti e i-

nisiziona
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_ ta2pacita  Sisicne dl memeria raalizzabili
3u gquesta piastra si possono montare in ogni modulo (senza me
scolarli) componenti RAM tipo 4116/3/4 e tipo 4027/3/4.
Sono cosl realizzate le capacita di memoria sottoindicate.
F Capacita totale Modulo 1° Modulo 2°
i modulo 1° pia 2° . - —— - e
tipo capacita Tipo Capacita
componente |realizzata {componente|realizzata
61K/8 41186 32K/8 4116 32K/8
10K/8 4116 32K/8 4027 8K/8
32K/8 4116 32K/8 nessuno 7]
15K/8 4027 8K/8 4027 8K/8
§ 3K/8 4027 8K/8 nessuno 7
o - — P T -~
é—i'::a T a2gendo su opportuni switchs (:ome apprasso -ndicato)
’ 2 oossibile inibire parte della memoria fisica pre -
32ni=2 2 otteners zagli 2i memoria iantermedi di  solil
' 4073 o muitipii di esso.
. = Zrevizionl d'uso zlokali 227 vari tagli fisici di memoria nei sistami
RAM capacita 34¥ = 30%
40¥ = 20%
2 = 20%
1 6:< = B i3 -
= non usati per costo =2lavato rispetto le
3 Ram 3oz,
- o7l ztTmerciall
TzazaTitiozaglicy Zon o parica 32nza parizi
TLX ' MM 23e4 MEM 2223
A VEM 2348 MEM 2343
! 2z¥ MEM 2322 MSM 22233
} -
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- Programmazione UC-DMA, tipo di RAM usato, parita e abilitazio-
ne della piastra

1) Selezione del tipo di RAM usata per ogni modulo se
da 16K 2it oppure da 4K bit sul dip-switchs in posizione R24.

( L o chiuso se RAM tipo 4116
Modulo A 4 aperto se RAM tipo 4027
5 o chiuso se RAM tipo 4027
R24& L aperto se RAM tipo 4116
r 3 0 chiuso se RAM tipo 4116
Modulo B ) aperto se RAM tipo 4027
4 o chiuso se RAM tipo 4027
L aperto se RAM tipo 4116
chiuso f faperto

2) Abilitazione della parita realizzata sul dip-switchs in posi
zione F22

1 0 non utilizzato
F22
2 o) chiuso = parita presente {inserita)
aperto = parita assente [disianserita)
chiuso f faperto
NOTA - Il ponticello, realizza la funzione logica, a livello piastra, Zella pa
rita (precente oppure assente)., Fisicamente iavece, 2 realizzata con il

montaggio opzionale dei componenti descritti a pag.3.

4
\

‘riferimen+o 1-3-5).
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3) Selezione UC-DMA, prova circuito di parita e disabilitazione
piastra da comando esterno sul dip-switchs in posizione U34.

:hiusa.~* ‘aperto
* aperto abilita il normale funzionamento
1 0 della piastra (sui sistemi)
) chiuso abilita il funzionamento della pia-
stra da comando asterno (SUCE)
2 0 aperto se posizione UC
L34 chiuso se posizione DMA
aperto se posizione UC
3 0 chiuso se posizione DMA
* aperto normale funzionamento sui sistemi
4 0. chiuso prova il circuito della parita; cioé
forza un errore di parita per poter
controllare se la circuiteria & fun-
zionante.
* = condizione di funzionamento sui sistemi in field.

- Esempi di programmazione della selezione

Piazzamento all'indirizzo @889 di una memoria da 64K/8, cioé
32K/8 sul modulo 1° e 32K/8 sul modulo 2°

Modulo 1°

1 8 0

E el . Q

E§§§§3l 0
Selezione da ¢ 9
eseguire L O
6 80

7 I}

2, B _Jo)

12 Z=p® o

Modulo 2°

18 0

E'& 28 0

338 =308 o
:nvi'4 "o

s & 0

6 ol ®)

7 i)

o |8 LX)

B2z 2o W9
NM~l2m 0

[0 9
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Piazzamento all'indirizzo 8008 con buco di 4%/3 (per piazzamento
di ROM) all'indirizzo C@3938 di una memoria da 64K/8, ciocé 32K/8
per modulo. Si perdono in questo modo gli ultimi 4K/8 di memoria.

Modulo 1° Modulo 2)
- 1 0 A O
B38 I32@ 0O B3 = 3i-m 9
Selezione da hoo|s. 0 L3ce 0
eseguire 4 8 0 1 [ IES]
5 mO 5 | e
6 8O 8 LIS
7 B0 B mo
B42 o . [ 20 B22 ~. I3 —_—
St w o 2x wmo
2 N
2 80 12 a0

Piazzamento all'indirizzo 1@@8d di una memoria da 40K/8, ciocé
32K/8 sul modulo 1° e 8K/8 sul modulo 2°,

Modulo 1° Modulo 2°
. 1. 0 o 18 0
< x s -

Selezione da 82 moj =3 2 @0

. o]
eseguire B38 S 3w 0 B38 nwn o8 0
4@ 2 4 .0
58 0 58 0
6 ®O 6 O
7. 0 7 m0

>, 522 o

= & |1 mo - LAY

0 < n
2. 0 ey | 0

Disselezione del modulo

Modulo 2°

1m0
[
-,

=22 7* 2 mo
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- nsilsrand tials totale circa 11 2C%, <1 sistami che

13Usta antleconomica .a jestisne in field

2 senza la circuizeria di zcari=a

- Par =yltare la gestiore di Zoppis scorte, viene allizgaro ad o

i i a
3Tra 2l RAM fornita nei tagli da 24X, 4CK, = 32X, un (it 4i czomponen
m arita

232 31 iaterventi su 3istemi con la narita,
sadere come sottodescrizio = se o

%® zaso - Zrrore a livello piastra (indicato dal diagnostico)
Togliere dalla piastra da sostituire tutti i cip della zarita
(vedi tabella sottoiadicata,) e rimontarli sulla siastra in 50stL
tuzione,cioeé gquella di scorta, in modo da riottanere sempre
una piastra senza la pariti,

-~ Verificare prima il funzionamento della piastra sul sistema (g
7entualmente anche disinserendo logicamentz la narita) e dopo
controlliare la circuiteria 4i parizi forzando un 2rrors  tra-
mice l'apposito interruttore.

22 zass - ZIrrore a livello banco di RAM (indicato dal diagnostico)

Sostituire il relativo cip difettoso.

~

3 zass - Zrrore rnella segnalazione di pariti (indicato dal <diagnostico)

Sostituire il relativo cip di RAM che memcrizza la paritid, in
zaso negativo, sostitulre anche gli altri cip logicd {2 parity
sneckare 1 multiplexer),

Jerificare 11 funzicramento
wite l'apposito iatvarruttcre.

POSIZIONE I COMPONZNTI SULLA PIASTRA

tr

1l i RAM PARITY CHECKEZR MULTIPLZER

Taz

mermoria 120 | 132 L34 73 Lz3 G40 3 75

MIM 2252 AU . v e 1z A 7a@aAM S TAR -T2
2175 | 4118 4175 4115 3 748230N 33 7437 3AN

N

) #1051 4775 ) 4027 ) ace7 31 7482300 33 7481321

=u 5112 IR I / . .- N e m v man
= sIes N IR / 31 748280N ST oT4s Izl
13%
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Modiriche 4a =sequire DYer garantire 13 compatibili-i del

usa disturbi nel bus ©CMA la oiasTra znon Fuanziadrna su s
opoure Z2U; 1n jues:to caso & necessario provvadere a modifi
stra ROLCMA/DMARO come descritto nei kit 305.50.1 - 3.03

3.02

~ . / . . . . .
5u alcune >iastre ( circa 50) orodot+e inizialmente, @on sono sta:ti mon-
1 11 zoccoletti per i componenti della pariti ia posizione 375-340-

L3%, sercanto, si consiglia di orocedere al loro mcontaggio a2l primo rien
[~ o H g B

. . . - . 4 . .
tro della piastra in laboratorio. Il codice degli zoccoletti jesistaati
a 3.R.) & 3775Q3Q W.

Inoltre, sempre su alcune prime piastre prcdotte non & stata eseguita sul
la terminaliera della piastra la filatura tra il pisdino 091 = il piedi

no 092, necessaria per la continuitd del filo 2CZ (vedi disegno sottori

sortato).

FILATJRA DA ESEGUIRE SULLO STAMPATO CCD.315%94% D FACCIA A

ld. IO Ex’ﬂ oro-. mﬂj

G i

R TH

Riiiieeivicis

FILA TRA (1ato montaagin componenti)
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Jome commerciale Codice U.3.3.
22¢ MEM2363 + (it 005354 W
e, MEM2343 + Yit CC5553 A
3% MEM2333 + it 0C5557 2
Jarla
Tomposizione del Xit di componenti allegato alle piastre.
WO 4 RAM tipo 4115/2 (MSV2) della Mostek cod. 4870765 P
N° 2 DAM tipo 4027/3 (MSV4) della Mostek cod. 4870763 U
%% 2 Parity cheker tipo 3N74528¢7 (CRC3) cod, 4363313 P
W7 Multiplexer  tipo SN748133N (ME06) cod. 4863225 R
otz : I codici delle RAM che s0no forniti nel it 4i compornenti sono

cuelli della MOSTEX (4115/3 e 4027/3) e sono intercambiabili per
parazioni ( su questo tipo di piastra per CPJ19 ) con quelli di

tre case.

Attualmente viene montato il tipo 4027/4 (piti lento) mentre il ti

20 4116 & omologato solo in versione /3.

_a docuimentazione elettronica 3 iaserita nella raccolta schemi codice

-Apg ZAM DM1W  documentato nel 30F 9756.61.1 - 3.03/A

-upg RAM SUCE  documentato zel SOF 9756.61.1 - 3.45

ID I orogrammi con MIT3 saranno dispornibili a partire da Jenn/Febb.
2

hy
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A3sorbimento della 3iastra medid, . Zer TUTTL L TAaglL .
lagarh ar-- Sa’'la ME R < - Nalt = ~~inma 3za
ASSSTYOoLMenTI 2.2 D1ASTT2 LAserlta Ne.ia accarna 252

Per ina iastra Par due >iastre

Dhae W

=3 Volt 1.3 A

(U8}
I3}
-

-2 Jolt 210 mA

Ui
»

=3

-

-20 Volr 40 mA iC mA

Assorbimento della »iastra -asata come ampliamento di
memoria

+12 Volz 100 mA NESIUTC

-20 7Tsolt 40 mA NESSTIIO

Marnovra delle alimentazioni da non =2seguire sui sistemi

Come per tutte le piastre di RAM dinamiche che usanc componanti

1 1
4115/4027 , 3 necessario che la tansione di alimentz2zione dei chis-
. N N . s Y
ricavata sulla piastra con diodo zener da -20V {(opzure dal -12V; r
rivi prima = vada via dopo le altre tansioni +5 2 +72 di zalimentazione

nl
el <chiz.

1

A4

5
delle piastrine [TORZ-ALCOM/COMPA) i controlld tanmsioni

J1es5t0 meccanismo 2 garantito dal funzionamento deglii alimentatcril
[

v

F2rtanto, Jer 2vitare possibili darmeggiamenti de2i chip 41 2AM che oos
s3om9 praovocare arrori saltuari, occorre svitare (in caso di zontroll

T
54 macchina 2limentata) di scollecaras i conmnartiori cha sortanc la -an-

g g ~ - o~ - y o D = - - - - — - hl -
Se rosse necessario, si raccomanda 27 2isianserire dal sractco 2la2tiro -
,
mico detza 2izstra 3AJCR.
TR
3



